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前言

　　本书的三位作者都是北京大学的青年教师，也都是我和韩汝琦教授的学生。
为他们即将出版的书写序言，自然有一番格外的喜悦。
江山代代自有人才出，这原是客观规律，只有后浪推前浪，才能形成&ldquo;不尽长江滚滚来&rdquo;
。
　　微电子科学技术和产业发展的重要性，首先表现在当代的食物链上，即国民经济总产值（GNP）
每增加100～300元，就必须有10元电子工业和1元集成电路产值的支持。
而且据相关数据表明，发达国家或是走向发达的国家过程中，在经济增长方面都有这样一条规律：电
子工业产值的增长速率是GNP增长速率的3倍，微电子产业的增长速率又是电子工业增长速率的2倍。
因此可以毫不夸张地说，谁不掌握微电子技术，谁就不可能成为真正意义上的经济大国，对于像我们
这样一个社会主义大国更是如此。
　　发展微电子产业和微电子科学技术的关键在于培养高质量的人才，因此让广大理工科特别是信息
技术学科的大学生掌握微电子的相关知识是十分重要的，由张兴、黄如、刘晓彦三位年轻教授编著的
《微电子学概论》正是出于此目的，为非微电子专业的学生讲授关于微电子的相关基础知识，这必将
有助于培养出更多的微电子发展综合人才，促进我国微电子产业规模和科学技术水平的提高。
　　如何组织这些相关知识，还有待于在实践中探索研究。
我个人认为还是要包含微电子科学技术的主要内容，包括半导体器件物理、系统行为级的设计考虑、
制造过程、测试封装的关键技术以及发展方向，如目前发展潜力巨大的微机电系统技术，等等，并且
应当把&ldquo;ToptoDown&rdquo;的设计方法学作为重点内容之一。
　　我相信，在他们三位的努力下，《微电子学概论》这本书的质量一定会越来越好。
我期待着《微电子学概论》早日出版，尽快与广大读者见面，使更多的人从中受益。
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内容概要

　　本书是在2000年1月北京大学出版社出版的《微电子学概论》一书的基础上形成的。
本书主要介绍了微电子技术的发展历史，半导体物理和器件物理基础知识，集成电路及SOC的制造、
设计以及计算机辅助设计技术基础，光电子器件，微机电系统技术和纳电子器件等的基础知识，最后
给出了微电子技术发展的一些规律和展望。
本书的特点是让外行的人能够看懂，通过阅读这本书能够对微电子学能有一个总体的、全面的了解；
同时让内行的人读完之后不觉得肤浅，体现出了微电子学发展极为迅速的特点，将微电子学领域中的
一些最新观点、最新成果涵盖其中。
    本书可以作为微电子专业以及电子科学与技术、计算机科学与技术等相关专业的本科生和研究生的
教材或教学参考书，同时也可以作为从事微电子或电子信息技术领域工作的科研开发人员、项目管理
人员全面了解微电子技术的参考资料。
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编辑推荐
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学与技术、计算机科学与技术等相关专业的本科生和研究生的教材或教学参考书，同时也可以作为从
事微电子或电子信息技术领域工作的科研开发人员、项目管理人员全面了解微电子技术的参考资料。
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